5

[image: image1.wmf]6

10


设置问题模型Setting Up the Problem

    你已经创建好了本征模问题的几何图形，现在就开始定义材料性能了。

      本章目标如下：

          ●设置圆柱体的材料特性。
●设置pillbox外为有限导电率边界，目的是作为了模拟有耗腔。

           现在准备好设置问题。
    时间：完成这章大约需要5分钟时间。

[image: image4.wmf]设置材料：

为了彻底设置本征模问题，必须对几何模型中的每一个三维物体都要进行材料设置。

打开材料管理器
· 启动材料管理器：
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选择Setup Materianls，则出现如下图所示的Material Setup窗口。
在这种pillbox情况下，所有的物体都列在Object盒中，配有软件的材料库中的材料列在Material盒中。材料的特征列在Material Attributes下。

设置pillbox为真空

把pillbox设置为真空特性。
· 设置pillbox为真空：

1. 在Object列表中选择pillbox。物体变亮表明它被选中。

2. 使用滚动条在Material列表中选择Vacuum。

3. 选择Assign。pillbox被设置材料，接着它的名字将出现在Object列表中的Material下。

注意当你设置材料时，Solve Inside（在Object列单中显示为SlvIn）被设置为Yes。这表明，Ansoft HFSS将在物体内部划分网格并且将通过网格来求出解。缺省情况下，凡是导电率小于
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西门子每米的物体，SlvIn将自动设置为Yes。
    退出设置材料

· 退出材料管理器：

1. 选择Exit。你将被提示存储材料设置。

2. 选择Yes。材料设置信息被存储。

你将返回执行命令窗口，可以看到，Setup Materials旁出现一个对号，表明所有的物体都已经被成功的设置了材料特性。
[image: image6.wmf]设置边界
定义完材料属性后，必须说明边界条件。因为此圆柱腔周围是有耗导体，软件中缺省的边界定义（默认值）的是暴露于背景物体的一部分，我们要改变边界以模拟有耗的材料，例如铜。

注意:根据缺省定义，背景上的任何物体的边界都被定义为理想电壁。因为边界以被自动赋值， 当你分配好材料后，在Setup Boundaries/Sources后面就会有个对勾。

打开三维边界管理器
· 打开三维边界管理器:
· 选择Setup Boundaries/Sources，就会出现3D Boundary/Source Manager窗口：
定义有限导体边界

有限导体边界用于描述非理想导体。电场在非理想导体表面上有切向分量，模拟了表面有耗的情况。损耗的大小等于流入表面的
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任何物体的非理想导体表面都会被自动定义为有限导体边界。注意到系统并不需要计算物体内部的场，有限导体就可以近似表示物体表面场的性质。

注意：只有当导体是良导体，即通常电导率大于
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西门子/米时，才能应用有限导体

界条件。

· 定义表面pillbox为有限导体：

1. 在Graphical Pick里，选择Object。这样你就可以选择整个物体的表面，
    而不必分别 选每个界面。
2. 点击pillbox来选中它。
3. 选择靠近Boundary的按钮确定物体的状态类型。
4. 在边界类型菜单中选择Finite conductivity，可以看到Conductivity 和
    Permeability。
5. 电导率默认为58000000，磁导率默认为1。这种情况等同于腔壁为铜。

6. 边界的名字为默认值。

7. 选择Assign。在边界表列总会出现新边界bound1。

退出Boundaries/Sources
· 退出Boundary Manager：
1. 从菜单栏里选择File/Exit。系统会提示你保存边界设置。

2. 选择Yes。边界设置就保存好了。

现在返回了执行窗口，在Setup Boundaries/Sources后会出现对勾，表明所有的物体边界都已经设置好了。

� EMBED Equation.3  ���
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